




















专利名称(译) AMOLED补偿电路像素结构及AMOLED显示面板

公开(公告)号 CN202120574U 公开(公告)日 2012-01-18

申请号 CN201120251614.9 申请日 2011-07-15

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司

[标]发明人 马占洁

发明人 马占洁

IPC分类号 G09G3/32 G09G3/3233

代理人(译) 王莹

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本实用新型公开了一种AMOLED补偿电路像素结构及AMOLED显示面
板，涉及OLED显示技术领域，AMOLED补偿电路像素结构包括：栅
线、数据线、电源线、接地极、开关晶体管、补偿子电路、驱动晶体
管、存储电容和有机发光二极管OLED，开关晶体管栅极连接栅线，原极
连接数据线，漏极连接补偿子电路的第一端；补偿子电路的第二端连接
栅线，第三端连接存储电容的第一端，用于向存储电容预先存储驱动晶
体管的阈值电压；驱动晶体管栅极连接存储电容的第一端，漏极连接电
源线，源极连接OLED，用于为OLED提供驱动电流；OLED的阳极连接
驱动晶体管的源极，阴极连接接地极。本实用新型结构简单，不但具有
阈值电压漂移补偿功能，同时还实现了驱动晶体管栅极信号复位，降低
了帧与帧之间信号的影响。
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